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RFP2N08L Информация о продукте




	
	
The RFP2N08L and RFP2N10L are N-Channel enhancement mode silicon gate power field effect transistors specifically designed for use with logic level (5V) driving sources in applications such as programmable controllers, automotive switching, and solenoid drivers. This performance is accomplished through a special gate oxide design which provides full rated conductance at gate biases in the 3V to 5V range, thereby facilitating true on-off power control directly from logic circuit supply voltages.
Formerly developmental type TA0924.
Features
• 2A, 80V and 100V
• rDS(ON) = 1.050Ω
• Design Optimized for 5V Gate Drives
• Can be Driven Directly from QMOS, NMOS, TTL Circuits
• Compatible with Automotive Drive Requirements
• SOA is Power Dissipation Limited
• Nanosecond Switching Speeds
• Linear Transfer Characteristics
• High Input Impedance
• Majority Carrier Device
• Related Literature
- TB334 “Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards”
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New Jersey Semi-Conduct...	
RFP2N08L
	


92Kb / 2P	   N-Channel Logic Level Power Field-Effect Transistors (L2 FET)
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	производитель	номер детали	датащи	подробное описание детали
	

New Jersey Semi-Conduct...	
RFP2N08
	


93Kb / 2P	   2A, 80V and 100V, 1.05 Ohm, N-Channel Power MOSFETs

	

Intersil Corporation	
RFP2N08
	


46Kb / 4P	   2A, 80V and 100V, 1.05 Ohm, N-Channel Power MOSFETs

	
RFP2P08
	


39Kb / 5P	   -2A, -80V and -100V, 3.500 Ohm, P-Channel Power MOSFETs

	
RFD3N08L
	


69Kb / 8P	   3A, 80V, 0.800 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs

	
RFM18N08
	


38Kb / 5P	   18A, 80V and 100V, 0.100 Ohm, N-Channel Power MOSFETs

	
RFM12N08
	


43Kb / 5P	   12A, 80V and 100V, 0.200 Ohm, N-Channel Power MOSFETs

	
RFL1N08
	


30Kb / 4P	   1A, 80V and 100V, 1.200 Ohm, N-Channel, Power MOSFETs

	
RFD7N10LE
	


361Kb / 7P	   7A, 100V, 0.300 Ohm, N-Channel, Logic Level, Power MOSFETs

	
RFG40N10LE
	


413Kb / 8P	   40A, 100V, 0.040 Ohm, Logic Level N-Channel Power MOSFETs

	
RFP12P08
	


37Kb / 5P	   12A, 80V and 100V, 0.300 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
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О Intersil Corporation





	
	
Mretsil Corporation была американской полупроводниковой компанией, которая специализировалась на разработке и производстве высокопроизводительных аналоговых и смешанных интегрированных цепей.

Компания была основана в 1967 году и была известна своей опытом в области управления энергетикой, конверсии данных и радиочастотных (RF).

Продукты Intersil использовались в широком спектре применений, таких как потребительская электроника, промышленность, телекоммуникации, аэрокосмическая и защита.

В 2016 году Intersil была приобретена Renesas Electronics Corporation, японской полупроводниковой компании.

Бренд и технология Intersil продолжают разрабатывать и продавать в рамках портфеля продуктов Renesas.


*Эта информация предназначена только для общих информационных целей, мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные вышеуказанной информацией.
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